Ovningsuppgifter, Bipolartransistorer
(Forelasning 1)

1. Bestam strommarna genom motstanden i figuren har under. Hur stor blir fpc?
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2. a) Bestam VCE, VBE och VCB i bagge kretsarna nedan.
b) Ar ndgon eller bada transistorerna i mattnad?
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3. Transistorn i figuren nedan har foljande maximum pa parametrarna: Pp(max) = 800
MW, Vcemax = 15 V, lcmax) = 100 mA. Bestam det maximala vérdet pa Vcc utan
att 6verskrida de maximala parametervérdena. Vilken parameter kommer att
overskridas forst? (Avancerad uppgift)
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4. Transistorn som switch. Bestam lcar (méattnad) for transistorn nedan. Hur hogt
maste vardet pa Ig ligga for att transistorn ska befinna sig i mattnad?
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5. Felsokning. Vad &r det mest troliga problemet hos kretsarna i figurerna nedan?
Antag att fpc ar 75.
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